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T 2159 N

Elektrische Eigenschaften

Hdchstzulassige Werte
Periodische Vorwarts- und Riickwarts-
Qnitzensnerrenanniinn
Vorwarts-Stof3spitzensperrspannung

Ruckwarts-StoRspitzensperrspannung

DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert
Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert
Grenzlastintegral
Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte
DurchlaRspannung

Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Zindstrom

Ziindspannung

Nicht ziindender Steuerstrom

Nicht ziindende Steuerspannung
Haltestrom
Einraststrom

Vorwérts- und Riickwérts-Sperrstrom
Zundverzug

Freiwerdezeit

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hdéchstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-
Gate

AnpreRkraft

Gewicht
Kriechstrecke
Feuchteklasse
Schwingfestigkeit
Gehause

Electrical properties

Maximum rated values
repetitive peak forward off-state and
reveree unltanes

non-repetitive peak forward off-state
vnltana

non-repetitive peak reverse voltage
RMS on-state current

average on-state current
surge current

I*t-value
critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values
on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current
gate trigger voltage
gate non-trigger current

gate non-trigger voltage
holding current
latching current

forward off-state and reverse currents
gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

Thermal properties
thermal resistance, junction to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties

Si-pellet with pressure contact, amplifying

nate
clamping force

weight

creepage distance
humidity classification
vibration resistance
case

1 = -40°C....t; ma

1 = -40°C....t; ma
1 = +25°C...ty; max
t. = 85°C
t. = 64°C

tj=25°C, t, =10 ms

ty = tymax: tp = 10 Ms

tj=25°C, t, =10 ms

ty = tymax: o = 10 Ms

DIN IEC 747-6, f= 50 Hz,

vi=10V, igy=1,6 A, dig/dt = 1,6 Alus
t; = tymax» Vo =0,67 Vpru
5.Kennbuchstabe/5th letter C
5.Kennbuchstabe/5th letter F

tyj = tyjmax, it = 8800 A

Ty = tyjmax

T = tyjmax

tj=25°C,vp=6V
tj=25°C,vp=6V

t = tyjmax VD=6V

tj = tyjmaxs Vo = 0,5 Vprm

tj = tyjmaxs Vo = 0,5 Vprm
t;=25°C,vp=6V,Ra=5W
t;=25°Cvp=6V,Rex 2 10 W
iom = 1,6 A, dig/dt=1,6 Alus, ty =20 us
tj = tjmax, Vo= Vorms VR = VRrM

DIN IEC 747-6, t,;=25°C, igu=1,6 A,
dig/dt=1,6 Alus

=ty max» ITM=itavm, Vem=100V,
Vpm=0,67Vprym, dvp/dt=20V/ps,-
dit/dt=10A/ps, 4.Kennbuchstabe/4th

lattAr M

Kuhlflache/cooling surface
beidseitig/two-sided, Q =180° sin
beidseitig/two-sided, DC
Kuhlflache/cooling surface
beidseitig/two-sided
einseitig/single-sided

DIN 40040
f=50Hz

Y Gehausegrenzstrom 36 kA (50Hz Sinushalbwelle). / Current limit of case 36 kA (50Hz sinusoidal half-wave).

Vorm: VrrM 2000 2200 2400 v Y

2R0N 220N
Vpsu 2000 2200 2400 V
2R0N 220N
VRrsm 2100 2300 2500 V
2700 200N
ItRMsM 4600 A
Iravm 2159 A
2930 A
Irsm 44000 A Y
40000 A
1’ 9,68 - 10° A%
8-10° A%
(dir/dt), 150 Alps
(dvp/dt),
500 Vl/us
1000 V/ps
VT max. 2,65 V
V1o 1,05 V
rr 0,154 mw
lot max. 300 mA
Ver max. 300 V
lep max. 10 mA
max. 5 mA
Vep max. 0,25 V
Iy max. 300 mA
I max. 1500 mA
ip, IR max. 250 mA
tgq max. 300 ps
tq typ. 250 ps
RthJC
0,0099 °C/W
0,0092 °C/W
Rinck
0,0025 °C/W
0,005 °C/W
1) max 125 °C
teop -40...+125 °C
tsig -40...+150 °C
F 42...95 kN
typ. 1200 g
25 mm
C
50 m/s?

Titelseite / front page
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Bild / Fig. 1
GrenzdurchlaBkennlinie / Limiting on-state characteristic i = f(v;)

tvj = t\/j max
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Bild / Fig. 3
DurchlaRverlustleistung / On-state power 10ss P, = f(l7ay)
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 6
Hochstzuléssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
te = f(lravm)

Beidseitige Kiihlung / Two sided cooling

Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
Berechnungsgrundlage Py, (Schaltverluste gesondert beriicksichtigen) /
Calculation base P,y (switching losses should be condidered separately)
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Bild / Fig. 2

DurchlaRverlustleistung / On-state power 10ss Pp, = f(lay)

Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 5
Hochstzuldssige Gehausetemperatur / Maximum allowable case temperature
te = f(lravm)
Beidseitige Kiihlung / Two sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / current conduction angle q
Berechnungsgrundlage P+, (Schaltverluste gesondert beriicksichtigen) /
Calculation base P,y (switching losses should be condidered separately)
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Bild / Fig. 8

Steuercharakteristik mit Ziindbereichen / Gate characteristic with trigging
areas vg = f(ig), Vp =6 V

Parameter: a b [

Steuerimpulsdauer / Puls duration t, [ms] 10 1 0,5
Hochstzulassige Spitzensteuerleistung
Maximum allowable peak gate power w] 20 40 60
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Bild / Fig. 9
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Zundverzug / Gate controlled delay time tg = fligm): t;=25°C,
dig/dt = igy/1ps
a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic
b - Typischer Verlauf / Typical characteristic
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Bild / Fig. 11

Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance

Zipnac= (1)

Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q
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Bild / Fig. 10
Sperrverzégerungsladung / Recovered charge Q, = f(di/dt)
5 = b maxs VR £ 0,5 Vegm: Vrm = 0,8 Vg
Parameter: Durchlastrom / On-state current ipy,
0,012—= B
| 1
| =
0,010} 0~—Q—= ]
Zingc B
[rciw] |
0,008
0,006
0,004 Q=30°
60°
1-90°
120°
0,002 180°
]
oC L 1+7]
Q0% 2346102 234 6101 234 6100 2 34 61091 2 34 6102
T2159N /12 t[s] ——
Bild / Fig. 12
Transienter innerer Warmewiderstand / Transient thermal impedance
Zingc= (O

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z, 3¢ pro Zweig fir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy, ;¢ per arm for DC

Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling

Pos. n 1 2 3 4 5 6
Rhn[°C/W] | 0,00003 |0,00039 |0,00123 |0,00317 |0,00438
tnls] 0,000055 |0,00392 |0,0152 |0,2068 |1,0914

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax

it
Zingc = S Ripn (1€ )

n=1

Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling
Parameter: StromfluBwinkel / Current conduction angle q



